PNP SILICON TRANSISTORS, PLANAR
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR

*BC 313
BC 313 A

The BC 313 and BC 313 A are intended for a
wide variety of medium power medium speed
switching and AF amplifier application ; they
are particularly useful as horizontal deflexion
driver, AF output amplifier up to three watt,
driver in HI FI amplifier.... These types can be
supplied together with BC 211 and BC 211 A
NPN as matched pairs.

Les BC 313 et BC 313 A sont destinés aux usages géné
raux dans le domaine de la commutation mo yenne vites-
#¢ et de lamplification basse fréguence, notamment dri-
ver de balayage lignes, driver d'ampli Hi Fl, étages de
sortie BF jusqu’a 3 W. lis peuvent étre livrés gppariés
avec leurs complémentaires NPN, les BC 211 et BC 211 A
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ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T b = +25 °C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES DUTILISA TION am {Sauf indications contraires)
BC 313 BC313 A
Collector-base voitage
Tension collectour-dase Veso -80 ~80 \Y

Collector-emitter voltage
Tension collecturdmetieur Veeo —40 -60 \Y
Emitter-base voita,

Tension Mmmrm.r VEBO -5 ~5 v

Collector eurrent - -

Courant collecteur lc 1 1 A
Junction temperature T, ~65 -86 °C
Température de fonction i +175 +176 °C

T.mbh:!S"C 0,8 0,8 w
Power dissipation e P
Dissipation de puissenee tot
Teare =25°C 425 4,26 w
75-43 /6
mmonw
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BC 313,BC 313 A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES

Tamb = 25°C

{Unless otherwise state
{Sauf indications contraire

Test conditions

Conditions de mesure Min. Typ. Max.

Vap=—40V

vEo o BC 313 —100
Collector-emitter cut-off current BE 1
Courant résidusi collecteur-smetteur Veg=—60V CES

Vec= 0 BC313 A —100

BE™

Coliector-base breakdown voltage lc =—100pA V(BRICBO BC313 |-60
Tension de claquage coliecteur-base lE = BC313 A~ 80
Collector-emitter breakdown voltage Ic =-30mA v BC313 |—40
Tension de claquag é lB = (BRICEO BC 313 A[|~60
Emitter-base breakdown voltage lg =-100pA v —5
Tension de claquage émetteur-base Ic = (BRJEBO

IC =-150 mA cl. 6 40 100
Static forward current transfer ratio VCE= -2V z: :g ?go ;gg
Valeur statique du rapport ce fert h21e *
diract du coursnt lc =-500mA 20

VCE =2V
Matched pair ratio (1) lc =—150mA | Mg 1 0.8 1,25
Rapport d’appariement V, cE=—2V h1g 2 : !
Collector-emitter saturation voltage Ilc =-1A -
Tension de saturation collecteur-dmetteur lg =-01A VeEsat —06 -1

(1) This specification apply only to matched pairs 2 - BC 211/A or BC 211/A - BC 313/A

Cette ciause s'applique uniquement aux paires 2 - 8C 211/A ou BC 211/A - BC 313/A i

avalaible on request.
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BC 313,BC 313 A

DYNAMIC CHARACTERISTICS {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
iti lc =-60mA
Transition frequency [ f
Fréquence de transition Veg=—10V T 50 300 MHz
i g =0

Output capacitance E

Capacité de sortie Veg=—10V Ca2p 10 30 pF
Ic =—-100mA

Turn-on time — t,+1

Temps total d'établissement gy =—5mA d™r 120 500 ns
lgg = 5mA

" lc =-100mA

Turn-off time

7emps total de coupure gy = ~5mA L 260 650 ns
lgp = 5mA

THERMAL CHARACTERISTICS

“ARACTERISTIQUES THERMIQUES

Junction-ambient thermal resistarice R, ;. 187 °C/W

cun thermigue fjanct, peniondt thij-a)

Junction-case thermal resistance .

Résistance thermigue (jonction-boitier) Rthij-c) 35 °c/w
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BC313,BC313A

STATIC CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES STATIQUES
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BC 313,BC 313 A

JYYNAMIC CHARACTERISTICS
ARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
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